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/ ‘ Zaréwka elektryczna
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Wynalazek dotyczy zaréwki gléwnego szeregu
do ogdlnych celow o$wietleniowych, z Zarnikiem
jednoskretnym na napiecie znamionowe 220V lub
wieksze i 0 mocy znamionowej 150W.

Zaréwki tego typu wykonywane sa dotad w ban-
kach ksztaltu standartowego o $rednicy znamio-
nowej 80 mm, a maksymalna ich dlugo$¢ wynosi
ok. 140 mm. Zaréwki o tak duzych gabarytach
nie moga juz byé produkowane na najbardziej
szybkobieznych zautomatyzowanych zespolach ma-
szynowych, a wymagaja maszyn o dluzszym tak-
cie pracy. Gabaryty te wynikajg z duzych strat
ciepta dlugich zarniké6w jednoskretnych (a do ta-
kich nalézg wla$nie zarniki na napiecie 220V lub
wieksze) w atmosferze gazu wypelniajacego Zza-
réowke.

Zarniki jednoskretne na napiecie 100V do 150V
oraz zarniki dwuskretne sg krotsze i ich straty
ciepla s3 odpowiednio mniejsze, co umozliwilo
zmniejszenie §rednicy zaréwek z takimi zarnikami
do 75 mm a nawet do 70 mm. Najbardziej po-
wszechnym napieciem zasilania jest jednak napig-
cie 220V, a tam gdzie zar6wka w pracy narazona
jest na, umiarkowane nawet, wstrzasy zarnik
dwuskretny nie moze byé zastosowany z powodu
zbyt matej wytrzymato§ci mechanicznej. Istnieje
zatem problem zmniejszenia gabarytéw zaréwek
o0 mocy 150W na napiecie 220V lub wieksze, po-
siadajgcych zarnik jednoskretny.

Ze wzgledu na wytrzymalo§é termiczng spoiwa
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2
laczacego trzonek z banks zaréwki, temperatura
na brzegu trzonka nie moze przekroczyé okreslonej
granicy i z tego wymagania wynikaly przy danej
mocy strat cieplnych zarnika- dotychczasowe ga-
baryty zaréwek.

W celu zbadania czynnik6w majgcych decydu-
jacy wpiyw na przyrost temperatury na brzegu
trzonka w czasie Swiecenia zaréwki, wykonano
pomiary nagrzewania sie zaréwek o réinych dlu-
goSciach i Srednicach, przy czym dla oddzielenia
poszczegblnych wplyw6éw mierzono zaré6wki o je-
dnakowej Srednicy i réznych odleglo$ciach zar-
nika od konca trzonka jak i zaréwki o réznych
Srednicach i stalej odlegloSci zarnika od korica
trzonka. (Odleglo§¢ Zarnika od kofica trzonka, tj.
od jego piytki kontaktowej, nazywaé bedziemy
w dalszym ciggu wysokoScig Srodka $wietlnego).

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze
zmniejszenie wysoko$ci §rodka §wietlnego wplywa
znacznie silniej na wzrost temperatury na brzegu
trzonka niz zmniejszenie §rednicy. Tak np. stwier-
dzono na pewnym typie zaréwek jednoskretnych,
Ze zmniejszenie Srednicy banki o 20% zwiekszylo
temperature na brzegu trzonka o mniej niz 7°C,
podczas gdy zmniejszenie wysoko$ci §rodka $wietl-
nego o 20% temperature ta zwiekszylo prawie
o 23°C.

Zachowujac zatem odpowiedni stosunek wymia-
réw Srednicy banki do wysoko$ci srodka §wietlne-
£0 mozna zmniejszy¢ gabaryty zaréwki bez prze-
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kroczenia dopuszczalnej wartoSci temperatury na

1
& . brzegu trzonka.

‘“Z doswiadczen wynika, Ze utrzymanie tego sto-
sunku na poziomie 0,77 lub mniejszym umozliwia

“wykonanie zar6wki z Zarnikiem jednoskretnym

na napiecie znamionowe 220V lub wicksze i o0 mo-
¢y znamionowej 150W w bance standartowej o $re-
dnicy znamionowej 70 mm. Zar6éwki o takich ga-
barytach mozna jeszcze produkowaé na szybko-
bieznych zautomatyzowanych zespolach maszyno-
wych, co obniza koszty robocizny.

10

4
Zastrzezenia patentowe

. Zaréwka gléwnego szeregu z zarnikiem jedno-

skretnym o mocy znamionowej 150W, na na-
piecie znamionowe 220V lub wieksze i o $red-
nicy maksymalnej mniejszej niz 73 mm, zna-
mienna {ym, ze stosunek tej S$rednicy do
wysokoSci Srodka $Swietlnego nie przekracza
wartoSci 0,77.

. Zaréwka wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze

wysoko$§¢ §rodka §wietlnego wynosi co najmniej
90 mm.
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